Gokin

B
lI\/I/(’)|dulo Bifacial HJT com Vidro Duplo

GK-2-66HJBD Meio-corte 132celulas

685-700W

22.5%

Eficiéncia do Médulo até

$1% Decaimento de Poténcia no Primeiro Ano

S0375(%) Degradacdo Linear Anual da Poténcia

@ 90+5% Bifacialidade

Estrutura bifacial simétrica natural que
proporciona maior rendimento de
energia na parte traseira

nT) Tecnologia HIT Linear Performance
Warranty
A nova tecnologia HJT garante maior
eficiéncia maior eficiéncia da célula e 100.0% B o00% |
maior poténcia do moédulo
95.0%
@ Adequado para Projetos
de Servicos Publicos oo
Menor custo de BOS, menor LCOE 85.0%
@ Excelente Desempenho PHe s o 15 w3
Excelente Desempenho Anti-LID e Anti-PID Pelo menos 99% da poténcia nominal durante o

primeiro ano: depois disso, no maximo 0,375% de
degradagdo por ano.

Pelo menos 88,125% da poténcia nominal até 30
anos.

IEC 61215 [ IEC 61730



e Temperatura de e Tolerdncia de Poténcia e Caixa de Jungdo e NOCT
Operacdo

e Classificagio Maxima do I3 e Fator Bifacial e Tensdo Maxima do Sistema
Fusivel da Série

Par&metros Mecdnicos Desenhos de Engenharia
Tipo de Célula | HJT

Ne de Células 132 (2%66)

T S
Cabos de Saida | TG4V 1x4mm= AT T AT
R i
B HidEEa
Vidro Frontal Alta transmitancia, baixo teor de ferro, T A A
vidro temperado térmico AN T O T -
AT T L T s
H '
Vidro Traseiro | Vidro temperado térmico 0 T T WA M
T N
) — . T T A A
Moldura Liga de aluminio anodizado A LA AT O
I 1 s A o 1
Peso do produto | 37.9 kg (83.56 Ibs) AL 0 e A O
DAL T L
Dimensa e 0 o
Imensao
2584x1303mm 0 o
33 unidades por palete .
7
Embalagem Palete (CxLxA/mm): 1320x1120x2499 %ij @
594 unidades por 40' HC L S ! "
- * Comprimento:2mm Largura:+2mm Altura:x1mm
Classe de Protecdio | Classe Il Distancia entre fileiras:x2mm
Classificag@io
de Incéndio IEC Classe C

Caracteristicas Elétricas (stcasne)

Tipo de Médulo GK-2-66HJBD-685M GK-2-66HJBD-690M GK-2-66HJBD-695M GK-2-66HJBD-700M
Condicdo de Teste STC BNPI STC BNPI STC BNPI STC BNPI
Poténcia Maxima (Pmax/W) 685 764 690 769 695 775 700 781
Tensdo de Circuito Aberto (Voc/V) 50.28 50.46 50.33 50.51 50.38 50.56 50.42 50.61
Corrente de Curto-circuito (Isc/A) N7:62 19:562 17.55 19.57 17.59 19.61 17.63 19.65
Tenstio de Poténcia Méxima (Vmp/V) 4222 4229 4228 42.35 4235 4242 42.41 42.48
T —— 16.23 18.07 16.32 18.18 16.42 18.28 16.51 18.39
Eficiéncia do Modulo (%) 221 222 22.4 225
1. STC: Irradiéncia 1000W/M?, temperatura da célula25°C, AM=1,5 ope -
2. BNPI: Irradiancia frontal 1000W/M:, traseira 135W/M Classificaco de Temperatura (stc)
Coeficiente de temperatura de Isc +0.04%/°C
Diferenca de Ganho de Poténcia no Lado Traseiro
(Referéncia a 690W) Coeficiente de temperatura de Voc -0.24%/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.26%/°C
Ganho de Poténcia na lateral Traseira 5% 10% 20% B of
Poténcia Maxima na STC (Pmax) 724.5 759.0 828.0
Tensdo de Circuito Aberto (Voc/V) 50.3 50.3 50.3 CG rgd MeCG nica
Corrente de Curto-circuito (Isc/A) 18.4 19.3 211 Carga Estatica Méxima na parte Frontal 5400Pa
Tensdo de Poténcia Mdaxima (Vmp/V)
s 4.3 428 Carga Estatica Maxima no Lado Traseiro de 2400Pa
Corrente de Poténcia Maxima (Imp/A) 171 18.0 19.6
Eficiéncia do Médulo (%) 233% 24.4 26.7 Teste de Granizo Pedra de granizo de 25 mm a 23 m/s
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Os dados do produto foram atualizados em maio de 2024. A Gokin Solar Co., Ltd.
63 gk@gokinsolar.com se reserva odireito de alterar as especificagdes.




